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摘要(译)

在具有阳极的EL元件中，在阳极上形成绝缘膜（凸块），在绝缘膜上形
成EL膜和阴极，形成绝缘膜的底端部分和顶端部分中的每一个。至于有
一个曲面。绝缘膜的中心部分的锥角设定在35°至70°的范围内，从而防
止其上形成EL膜和阴极的膜形成表面的梯度突然改变。在如此形成的膜
形成表面上，EL膜和阴极可以形成为厚度均匀，从而防止在EL膜和阴极
中出现不连续性。
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